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Dar Senaltkrels U 555 G ipt ein simtischer elakirisch programmierbarer und UV-l8achbarer 1 !
Festwertepeicher {EPROM). :
Der U 555 G wird in n-Kanal-5ilicon-Gate-Technologie hergestellt und befindet sich ln ) 1
einem 24-poligen-DIL-Keramikgehiuse. 27,5 _J 10,4 max.
Der Scheltkreis beeitzt siue Spelcherkapazitéit von §192 bit mit einer Orgsnieation | p— 15,0
vor 1024 x 8 bit. b
Gehiduscabmessungen Bauform: 21.2-3.2424 Abmessungen in mm
TGL: 26 T13
Masse ca: 4,3 £
8— AO EPROM Begohreibung
. " ; 7— A1 US55C 0t —9 Die 1024 bit Adresssn des U 555 € werden Uber 10 Adresseneinginge musgewdblt. Die Adres—
cc 48 a9 "BBUGMME pp PR 08 o7 o6 05 04 6— A2 02 [—10 @en & O »n. & 3 dienen zuT Spaltenauswehl Umd die Adressen A 4 ... A 9 zur Zeilenauswahl.
rz:] r::] rza [;' [a_u] w |= m m m m rl;i 5— A3 03 11 Die Daten Bin-—fAuagabe erfolgt fber 0 1 ... 0 8.
4— A4 04 |13 Mit dem Chip-Auswmhl-Eingang {GS/WE) wird bei UE = L-Pegel der Scheltkreis akiiv, wihrend
3— AS 05 1 —14 fir U8 = HePegel die Ausginge hochobmig sind (Tri-state).
2— A6 06 | —15 Das Programmieren des Schaltkreises erfolgt dadurch, dad der H-Pegel am US/WE-Bingeng
A A7 07 —16 tUber die angegebenen {renzen hinsus vergrzfert wird. Burch des #Anlegen einea Programmier-
23— A8 08 17 impulses an den FR-Bingang wirken die Anschliigee O 1 ... O 8 ala Dateneinginge.
72— A9 Die Lischung des Speichers (0 1 ..., © 8 = H-Pegel bei beliebiger Adressendalegung) ge-
L‘J L’J ]&l |4| L’J s] 7] {a] [o] |EI IL‘.} L2 schieht durch intensive UV-Bestrahlung {Strahlungsdosis > 15 \'fﬂ/cmz, A = 294 nm).
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Wichtiger Hinwela
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Die Bereitstellung der Betriebsspamnungen hai so zu srfolgen, dal UBB nicht spiater als

10 ms nach Upe/Upneanschaltung zugeschaltet und nicht frither ele 10 ma vor Ugs /Upn-db-
gchaltung abgeschaltet wird.
Anschlufbel e, und Schaltungskurzzsichen
guag & Der Schaltkreis ist bei entsprechendem Bitmuster anachluB- und bsdingt signalkompaiibel
zum ROM U 505 D.
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Stgtische Kennwerte (auf Ugg = O ¥ begogen)
Eennwert Symbel  MeObedingpung Wart Einheit
min. typ. maxs
Betriebespannungen - Upp 4,75 540 95,25
Upg 4,75 5,0 5.25
Upn 11.4 12,8 12,6
Sagmer g spen
nungen - -
Salect, Adresspen und Uz 4 3,0 Vg0, 5
Daten L
Eingangs-High-Span-
nungen Lilr Z1ain- Urg o 1,4 - 12,6
migrung an
Eingangs-Low-Gpan— Uz, -0,2 - 0,8
nung
Umgebungetemperaiur 7 a 0 25 70 °g
Elngangaresistrom I Ury = 5,57V 7 /“"
UpsE = 505 ¥
AusgangsTeststrom Io UU'S/“ =3 ¥V -7 /u&
Uygm = 5 ¥ 7 faa
Ausgangesapannung Low Tor lon = 1,6 mA 0,4 ¥
Ausgangsapsnnung High UOH Urp, =-0,87 2,4 ¥
Yy =3 ¥
Stromavinalme Ipp = 45 mi
Icc 10 mi
Inp 65 mA
Programmieratrom- Ien 1 20 md
anfnahme I.PR 2 -3 -
Bingangekepazitit GI [ BF
Aunsgangekapazltiét Sy 12 a3
Dynsmische Kennwerte {ouf Ugg = OV bazogen)
Kennmert Symbol  MeBbedingung max. Wert Einheit
Chip-8electionszelt tOC 120 na
Chip-beselectloneseit tgp 120 na
Zugriffazeit t 450 na
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Grepzwerte
Kennwert Symbol Wert Binhelt
min. max.
Bstriebeapannungen UDD 20
UCC 15
USS 15
Betriebsspannung fir UPR -0,3 32 v
Programmisrietrien
Eingangespannungen UI 1 15
Apy O
Eingangsaparnung Do /WE Uy 5 15
Umgebungatemporatur 17‘a 0 T0 o
Lagerungatemperatur v atg - 55 125 g
Gosantverlustleiatung Py 1,5 w
bei =45 %
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Kemnwert Symbol Wert Eilnheit
min. type. max«
Batriebaspannungen Upp - 5,25 =~ 5,0 - 4,75
bezogen auf USS
Une 4,75 5.0 5,25
Upp 11,4 12,0 12,6
¥
Programmierimpuls u 25 a5 27
ERH
H=Pagel
Programmierimpuls -
E o Uppr, o 1
L=-Pegel
Boetriebatemperatur v 26 25 30 %
(Programmisrbotrieb) a8
Frogrammierimpulabreite tp G, - 1 me
Programmierimpulsan- + 0,5 - 5
FRR *
stlegszZalt FuB
Programmimpuleabfgilzeit tprF 0,9 -
Pragrammierzeit tp 50 - - ma
Adressenbereitsteliszelt tRS 10 - -
T8/WB-Bereitatsllzeit ty 10 - -
Daten-Bersitstellzeit tps 0 - - Ju8
Adreassen-Haltezeit tagm 1 - -
T5/WE-Haltezelit toy 0,5 - -
Daten~Haltezeit ton 1 - -
Dstenversdgerung nech Yopp - - 10
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Programmierbedingungsn

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft Uber Iiefermtglichkeiten und beinhaltet keins Varbind-
liechkelten zur Produktion. Die glliigen Vertragsunterlagen beim Bezug.der Bauwelemente gind
die Typenstandards. Rechtaverbindlich iat jeweile die Auftragsbestétigung.
Anderungen im Zuge der technibehen Weiterentwicklung vorbehalten.
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